ﬂ PROGRAMA DE ESTUDIOS

Lt st o g

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

r: [ N
UNIDAD ~ AZCAPOTZALCO |DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 1/ ﬂ
- |
NOMERE DEL PLAN LICENCIATURA EN INGENIERIA FISICA
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJTE CRED, g
e — { OPTOELECTRONICA : i
1111085 TIPQ OPT. |
H.TEOR. 3.0 | - - ‘
——————— | SERIACION
i:*-PRM- 3.0 |11111355
) A
-
OBJETIVO(S) ;

Objetivos generales:
21 final de la UERZ el alumno ser4 capaz de:

-Conocer los fundamentos de la optoelectrénica ¥ los sistemas

optoelectrénicos, [

- Comprender lags bases del Erabajo experimental en optoelectrénica.

- ldentificar las principales aplicaciones de 1la optoelectrdnica en 1la
Ingenieria Figica.

CONTENIDO SINTETICO:

Naturaleza ondulatoria de la luz.

Guias de onda dieléctricas y fibras Spticas.
Semiconductores v diodos emiscores de luz,

- Dispositivos de emisién estimulada (Laser).

Fotodetectores y dispositives fotovoltaicos.
Moduladeres de lusz.
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

1. Las clases tedricas & cargo del rrofesor se conducirdn de manera
expositiva y demostrativa a través de ejercicios y ejemplos con apoyo de
medios audiovisuales.

2. Desarrollo de al menos una practica de cada unidad del contenide
sintético.

3. Como parte de las modalidades de conduccidn del pProcesa de
enseflanza-aprendizaje los alumnos realizaran presentaciones orales de sus
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reportes experimentales, tareas u otras actividades académica;\
desarrolladas durante el curso. '
4. Como parte de las modalidades de conduccidn del proceso de
enseflanza-aprendizaje SEera requisito que les alumnos con apoyo del
profesor, participen en 1la revisién ¥y anédlisis de al menos un texto
técnico, cientifico o de difusidn escrito en idioma inglés y que
contribuya a alcanzar los cbjetivos del programa de estudios,

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluacidn Global:

Al menos dos evaluaciones periddicas, consistentes en preguntas conceptuales,
resolucidn escrita de problemas vy tareas extra-clase (35%) .

Desarrollo de trabajos de laboratoric con los reportes y/o exdmenes
correspondientes (35%) .

Una evaluacidén terminal, consistente en preguntas conceptuales y problemas
escritos, gue sustituirid las evaluaciones periddicas no aprobadas (30%).

Evaluacidén de Recuperacidn:

No admite evaluacién de recuperacién.

EIBLIOGRAFIA NECESARIA 0O RECOMENDABLE:

'1. Bafa O. Kasap, Optcelectronics and Photonics, Prentice Hall, 2nd edition,
United States of America, 2014.

2. Abdul ARl-zzawi, Photconics: Principles and Practices, CRC Press, United
States of America, 2007.

3. Richard 5. Quimby, Photcnics and Lasers; an Introduction, Wiley,United|

_ States of America, 20086,

4. Bahaa E.A. Saleh, Malwvin C. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley, anl
edition, United States of Emerica, 2007.

5. Keigo Iizuka, Elements of Photonics: Volume 1 and 2, Wiley, United States
of RAmerica, 2007.

6. F. Graham Smith, Terry A. King, Dan Wilkins, Optics and Photonics: An
introduction, Wiley, 2nd edition, United States of America, 2047.

7. Amon Yariwv, Pochi Yeh, Photonics: Optical Electronics in Modern

Communications, Oxford University Press, 6th edition, United States :::fJ
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Rmerica, 2006,

Revistas de divulgacién, técnicas o cientificas en inglés, relacionadas con
el contenido de la UEA. [
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